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Violette Laserdioden 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die violetten Laserdioden basieren auf GaN-Strukturen. Dieses Kristallmaterial zeichnet sich durch 
extrem geringe Defektdichte aus und erlaubt zuverlässigen Betrieb auch bei höheren Leistungen.  
Die Laserdioden sind gepulst zu betreiben mit ca. 1 – 100 kHz bei etwa 50 nsec Pulsbreite. (Duty 
Cycle ca. 0,3%.) Cw-Modelle sind in Vorbereitung. Die Dioden der Reihe TGL415-xxx emittieren 
Multimode.  
Lieferbare Wellenlängen liegen derzeit bei 415 nm. 
Alle Laserdioden sind RoHS kompatibel. 
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BASIC PARAMETERS : 

 
Max. ratings may shorten life time. 
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Far field pattern  

Typical 
Parameter 

TGL415-50PMG TGL415-200PMG 
Pulsed Output / Peak Power  50 mW 200 mW 

Reverse Voltage -3 V -3 V 

Threshold current 500 mA 500 mA 

Operating current 
ca. 650 mA @ 50 
mW(peak) 

ca. 1150 mA @P=200 
mW(peak) 

Operating voltage 7V 8 V 

Lasing wavelength 415±5 nm 415±5 nm 

Perpendicular 30º 30º Beam 
divergence Parallel 8º 8º 

Differential efficiency 0.2 mW/mA 0.3 mW/mA 

Duty cycle 0.3% (Max) 0.1% (Max) 

Maximum pulse length 
50 ns (200 nsec in 
preparation) 

50 ns 

Maximum frequency 100 kHz for 50 ns pulses 10 kHz for 50 ns  
pulses 

Line width for multimode 
operation 

1.5 nm 1.5 nm 

Emission aperture 15 mm x 0.3mm 15 mm x 0.3mm 

Operating temperature -20 - + 40 °C -20 - + 40 °C 

Rise/fall time (optical) 6.5/5,0 ns 6.5/5,0 ns 

Estimated lifetime (number of 
pulses) under standard conditions 1.000 h (3,6 ×1011) 1.000 h (3,6 ×1011) 


